zws-70/CD/QS

carcasa zona de deteccion
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1pnp - 1.000 mm

rango de trabajo 120 - 700 mm
disefio rectangular
modo de operacion conmutador de aproximacion/sensor de reflexion

barrera de reflexion
servicio de ventana

especifico ultrasénico

procedimiento de medida tiempo de recorrido del eco
frecuencia ultrasonica 300 kHz

zona ciega 120 mm

rango de trabajo 700 mm

limite de exploracién 1.000 mm

angulo de abertura del haz acustico véase zona de deteccion en el grafico
resolucién/frecuencia de exploracion 0,08 mm

reproductibilidad +0,15 %

precision derivacion de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos

tension de trabajo U, 20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarizacién inversa
ondulacién residual +10%

CONsumo propio <30 mA

modo de conexién conector M8 de 4 polos
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zws-70/CD/QS

salidas

salida 1

histéresis de conmutacion
frecuencia de conmutacion
retardo de reaccion
retardo de disponibilidad
entradas

entrada 1

descripcion

carcasa

material

transductor ultrasonico

modo de proteccion segin EN 60529
temperatura de trabajo
temperatura de almacenamiento
peso
equipamiento/particularidades
compensacion de la temperatura
elementos de ajuste

opciones de ajuste

sincronizacion

operacion en multiplex

indicadores

caracteristicas principales
documentacion (descarga)

pin assignment

Nmicrosonic

;2 sensores ultrasénicos zws

salida de conmutacién

pnp: 14, = 200 mA (Ug-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable
2,0 mm

14 Hz

42 ms

<300 ms

entrada com

sincronizacién externa mediante sefial rectangular con una anchura
de impulso definida

ABS

espuma de poliuretano, resina epoxi con particulas de vidrio
IP 67

-25° C hasta +70° C

-40° C hasta +85° C

109

no

1 pulsador

apredizaje

si

no

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutacion

formato rectangular pequefio
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